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Vyndlez se tyka zplsobu mé¥feni teploty
aktivni vrstvy polovodiZovyech zdrojd ko-
herentniho i nekoherentniho zdEeni.

V soulasné dob& lze teplotu aktivni
vrstvy polovodifovych luminiscennich diod
mé¥it velmi obti%n& a v podstat? jen termo-
graficky. Tento zplisob m&feni vyZaduje velmi
nidkladné zatizeni a pfedevi¥im neumoZnuje
sledovat rychlé dynamické zmEny teploty.
Dal§i zptisob m&feni teploty aktivni vrstvy
vychdzi z teplotni zédvislosti nap&ti na
ptechodu PN injek&nich prvkd. Tento zplsob
mé¥eni viak s ohledem na malé teplotni
zm&ny zmény napdti na pfechodu PN a znaldny
vliv ostatnich jevd ovlivaujicich nap&ti
vykazuje nep¥esné vysledky, které odpovi-
daji spife teplotnim zm&ndm celé souldstky
a nikoliv jen jeji aktivni vrstvy.

V§Se uvedené nevyhody odstranuje zplsob
urfovani teploty aktivani vrstvy polovodi-
Zovych zdrojit zdFeni podle vyndlezu. Jeho
podstata spodivd v tom, Ze se ze statické
teplotni zdvislosti relativniho vykonu
emitovanédho zd¥eni p¥i minimélnim ztrdto-
vém vykonu, ktery je zdola omezen moZnou
zm&nou spektrdlni charakteristiky zdfeni
v oblasti velmi malych proudd a shora ome-
zen riistem teploty souldstky, uréi zp&tnd
2z relativni drovn& emitovaného vykonu
teplota aktivni vrstvy. :

V¢hody uvedeného zpldsobu podle vyndlezu
spogivaji pfedev¥im v tom, Ze je moZné
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mé¥it p¥imo teplotu aktivni vrstvy v za-
vislosti na konstrukei bez nédkladnych za-
¥izeni, umoZnuje sledovat rychlé zmény
teploty a mid i velky vyznam pfi studiu de-
gradadnich jevi.

Vyndlez a jeho vyhody jsou bliZe objas-
nény na p¥ikladu provedeni pomoci p¥ipoje-
ného vykresu, na ndm¥ obr. 1 zndzornuje
dynamickou zdvislost relativniho vykonu
na délce impulsu a odvozeny pribéh teploty
aktivni vrstvy diody Wk 16 400, obr. 2
zndzornuje statickou zdvislost relativniho
emitovaného vykonu na teplotd diody
Wk 16 400,

Postup urlovéani teploty aktivni vrstvy
pro urditou délku impulsu je nédsledujici:

Z dynamické zdvislosti relativniho vy-
konu P na délce impulsu t podle obr. 1 se
ur&i pro délku impulsu, nap¥iklad t = 1 ms,
tj. bod A, pokles vfkonu, jenZ je &P = 0,68.
Ze statické teplotni zdvislosti relativniho
vfkonu emitovaného zdfeni na obr. 2 se
odedte pro pokles vykonu AP = 0,68 teplota
aktivni vrstvy = 62 °C. Tuto teplotu je
mo¥né vyjédf¥it graficky v obr. 1 pro délku
impulsu t = 1 ms jako bod A" a konstrukeci
bod po bodu lze vyjad¥it celou dynamickou
z4dvislost teploty aktivni vrstvy.

Zp8sob podle vyndlezu umoZnuje pii
poufiti rychlych detek¥nich diod, napEiklad
PIN, lavinovych a podobnd, sledovat i teplot~
ni zm&ny ¥adu nanosekund.
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PREDMET VYNALEZU
Zplsob urlovéni teploty.aktivni vrStVY zdola omezen mo¥nou zm&nou spektrdlni cha-
polovodiZovych zdrojl zéfeni, vyznalujici rakteristiky zdfeni v oblasti velmi malyeh
se tim, %e se ze statické teplotni zdvislos- proudd a shora omezen ristem teploty sou-~
ti relativniho vykonu emitovaného zdfeni E4stky, urdi zp¥tnd z relativni drovné
p¥i minimdlnim ztrdtovém vykonu, ktery je emitovaného vykonu teplota aktivni vrstvy.

2 vykresy

Severografia. n. p.. zhvod 7, Most
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